Radion LV 663
(1W ssb-radion malli SSO1A-PC6/SSO1A-P11)
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1. Johdanto

Tassa kdsikirjassa esitetddn ssb-radion malli SSO1A huoltoa piirien
toimintaa ja sddtsada. Piirien toiminnan ymmartamiseksi on tutustut-

tava myos radion kdyttdohjeeseen.

2., Piirit ja niiden saato
2,1. Signaalien kulku
2.1.1. Yleista

SSO1A-radio on ssb-ldhetin-vastaanotin jossa on vain yksi sekoitus-
aste. Valitaajuus on 10,7 MHz. Sekoittajan tarvitsema paikallisos-
killaattorin taajuus saadaan syntetisoimalla kahden oskillaattorin
taajuus, jolloin tulokseksi saadaan hyvd stabilisuus. Ratkaisu on
myos erittdin edullinen ajatellen toimintaa vaihdellen sivunauhoja.
Piirin kuvaus on jaettu pdidsignaali ja apusignaalien kidsittdviin

osiin seuraavasti.
2.1.2. Informaation kulku

Kdytettdessd alempaa sivunauhaa lihetyksessid pientaajuussignaali
fa, mikd tulee mikrofonista moduloituu 1. paikallisoskillaattorin
antamaan taajuuteen 10,7 MHz rengasmodulaattorissa, jolloin tulok-
seksi saadaan kaksisivunauhasignéali, silld kantoaalto vaimenee
rengasmodulaattorissa. Alempi sivunauha 10,7 MHz - fa peistetaan
alipddastosuodattimella minkd keskitaajuus on 10.701,5 kHz ja kais-
taleveys 2,2 kHz. Saatu ssb signaali muutetaan halutulle ldhetys-
taajuudelle balanssoidussa modulaattorissa Q101, Q102 toisen pai-
kallisoskillaattorin (fo + 10,7 MHz) avulla. Saatu erotussignaali
fo—fa, mikd on haluttu lsb-signaali vied#in antenniin. fo tarkoit-
taa ldhetyssignaalin kantoaallon taajuutta. Toimittaessa ylemmalls
sivunauhalla vied&ddn rengasmodulaattoriin ensimmiisesti paikallis-
oskillaattorista taajuus 10 703 kHz ja toisests raikallisoskillaat-
torista taajuus 10 703 kHz + fo. Muuten toiminta on samanlainen

kuin toimittaessa alemmalla sivunauhalla.

Vastaanotolla toiminta on pdinvastainen.
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Xuva 1. Informaation kulku
2.1.3. Paikallisoskillaattori

Ensimmdisen ja toisen paikallisoskillaattorin l&dhtosignaalit muo-
dostetaan syntetisoimalla neljan oskillaattorin antamia signaaleja,
jotka ovat 1 MHz, 9,7 MHz, 9,703 ja fo + 1 MHz. Alemmalla sivunau-
halla tyoskenneltdessd saadaan paikallisoskillaattorien taajuuksiksi:
£, (10,700 MHz) = 9,7 MHz + 1 MHz
£, (fo + 10,700 MHz) = 9,7 MHz + (fo + 1) MHz

Ylemm&dlld sivunauhalla toimittaessa saadaan paikallisoskillaattorien
taajuuksiksi:

£, (10,703 MHz) = 9,703 MHz + 1 MH=z

£, (fo + 10,703 MHz) = 9,703 MHz «+ (fo + 1) MHz
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Kuva 2. Paikallisoskillaattorien lidhtotaajuuksien muodostuminen



Oskillaattorit
2.2.1. Af/if-yksikko
2.2.1.1. Taajuuksien 9,7 MHz ja 9,703 MHz tarkistus.

Taajuuslaskin liitetdan joko liittimeen J201-25 tai kondensaattorin
€236 ja vastuksen R302 liitoskohtaan. IZytkin LSB/USB S5 kididnnetdan
asentoon USB ja keraamisella trimmerilld C240 asetetaan taajuus
9,703 MHz:ksi. Xytkin S5 ki#&nnetddn asentoon LSB ja keraamisella

trimmerilld C231 asetetaan taajuus 9,7 MHz:ksi

2.,2.1.2. Taajuuden 1 MHz tarkistus

Taa juuslaskin kytketdidn n 0,01 uF:n kondensaattorin avulla tran-
sistorin G214 kollektrille ja keraamisella trimmerilld C229 sai-
detdan taajuus 1 MHz:ksi. Ldhtotason saattaa tdssd tapauksessa olla
riittdmdaton taajuuslaskimelle jolloin laskin kytketddn kondensaat-
torin avulla transistorin 9209 kollektorille. Keraamisella trimmeril-
12 C229 asetetaan taajuus 10,700 MHz:ksi alemmalla sivunauhalla.
Tdlloin on oltava 9,700 MHz:n oskillaattori jo siddetty oikealle

taajuudelle.

2.2.1.3. Taajuuden 1,5 kHz tarkistus

Taajuuslaskin kytketdin pientaajuusmuuntajaan T203-6 ja taajuus

saddetadn 1,5 kHz:ksi muuntajan T203 syddammelld.

2.2.2, Kideoskillaattorin taajuuden tarkistus

Kide X1...X11 valitean kytkimelld CHANNEL. Oskillaattorin taajuus
on haluttu taajuus fo + 1 MHz. Taajuus tarkistetaan kytkem#lla taa-
Juuslaskin liittimeen J102-16 ja s#dtdmidllid jokaisella kanavalla

taajuus oikeaksi (fo + 1 Miz)/keraamisten trimmerien C8...C18 avulla.

Paikallisoskillaattorit
2.3.1. Af & if yksikko 1. paikallisoskillaattori
2.3.1.1. Eytkenta

1. Paikallisoskillaattoritaajuus 10,700 MHz tai 10,703 MHz saadaan
balanssoidun modulaattorin Q210...213 avulla siten, ettid modulaat-

toriin tuodaan taajuudet 1 MHz ja 9,700 MHz tai 9,703 MHz vastaavis-



ta oskillaattoreista.

2.3.1.2. Saato

Putkivolttimittari kytketddn transistorin Q209 kollektorille. T204,
T205 ja T206 sdddetsdsn siksi kunnes vastaanotolla saadaan maksimi-
nayttamd volttimittariin, Sddtdmisen jdlkeen on taajuus tarkistettava

uudelleen.

2.3.2, Hf-yksikko, 2. paikallisoskillaattori
2.3.2.1. Kytkenta |

2. Paikallisoskillaattoritaajuus f0+10,700 MHz tai fo+10,703 MHz
saadaan balanssoidun modulaattorin Qi107...110 avulla siten, ettéd
modulaattoriin tuodaan taajuudet fo+1 MHz ja 9,700 MHz tai 9,703 MHz
vastaavista oskillaattoreista. Modulaattoriin kuuluu lisdksi muun-
tajat T105 ja T106. Liahtosignaali viedddn ylipaddstdsuodattimen

Z102 kautta vahvistimelle Q111, Q112.

2.3.2.2. Saato

Putkivolttimittari kytketddn Q112:n kollektorille ja muuntajan T105

avulla sdddetddn maksimi ndyttédmd@ vastaanotolla.

2.4, Vastaanotin
2.4,1. Hf-yksikko

2.4,1.1. Kytkentd

“een

Antennista tuleva suurtaajuussignaali vied#idn kelan L1 lapi transis-
torille G114. Saatu vahvistettu signaali alipddstésuodatetaan (Z103)
ja viedddan sekoittajaan Q113 vyhdessd 2. paikallisoskillaattorin
signaalin kanssa. Tulos 10,7 MHz:n vidlitaajuussignaali viedaan
af&if-yksikkoon.

2.4.1.2. SHits L

ssee .

Xyseessd olevat piirit ovat laajakaistaisia, joten mitaan sa

o
o
g

ei tarvita.




2. Af&if-yksikko
2.1. Kytkenta

Hf-yksikdstd saatu vdlitaajuussignaali viedddn kidesuodattimeen,
vahvistetaan transistoreissa Q217...220 ja ilmaistaan transistorin
@221 avulla. Saatu pientaajuussignaali vahvistetaan transistoreissa
Q226 ja Q227 sekid vieddidn kovaddniseen. Muuntajalta T210 viedddn va-
litaajuussignazli myos transistorille Q223. Signaali vahvistetaan

ja tasasuunnataan. Tulokseksi saatua tasajédnnitesignaalia kdytetddn
automaattiseen tason siddtoon ohjaamalla silld transistoreita Q217...
q220.

2.4.2,2, sSdato

Halutulla vastaanottotaajuudella oleva signaaligeneraattori kytke-
tddn antennikoskettimeen ANT (E3). Muuntajilla T207...210 sdddetddn
kovaddnisen ldhtotaso maksimiin, Tédmé@ sddto on suoritettava line-
aarisella alueella. Sitten muuntajan T211 saadolld haetaan minimi
lahtotaso.

2.5. Lahetin
2.5.1. Af/if-yksikks
?2.5.1.1. Kytkenta

Mikrofonista sidatovastuksen R201 kautta tuleva puhesignaali vahvis-
tetaan transistorissa Q201 ja viedddn rengasmodulaattoriin yhdessa
1. paikallisoskillaattorin antaman signaalin kanssa. Saatu csb-
signaali vahvistetaan transistorissa G206 ja suodatetaan kidesuodat-

timessa jolloin tuloksena on haluttu ssb-signaali.

2.5.1.2. Saato

Putkivolttimittari kytketdan U201-3:een tai J201-19 ja muuntajalla
T202 sdidetdidn maksimindyttdamid, kun Ji-1 ja J4-2 ovat oikosul jetut.
Sadtovastuksella R208 s#ddetddn kantoaaltovuoto minimiin eli balans-
soidaan modulaattori. R201 ja R208 tulee sdidtdd vasta hf-yksikdn

sadtamisen jdlkeen.

2 . 5 . 2 [} Hf"yks ikka

2.5.2.1. Kytkentd
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Af&if-yksikostd saatu valitaajuussignaali muutetaan halutuksi sig-
naaliksi fo balanssoidussa modulaattorissa Q101.Q102. Hiirio signaa-
1it eliminoidaan Z101:113, Haluttu taajuus vahvistetaan laajakaistai-

sessa vahvistimessa Q103...105 ja viedd&dn antenniin kelan L1 kautta.

2.,5.2.2., 5dato

Putkivolttimittari jossa on 20 Ohmin keinokuorma kytketddn antenni-
koskettimeen ANT (E3). T101:t3 sHdddetddn, kunnes saadaan maksimi
ldhtsteho. Ji-1:n ja J&-2:n tulee td1l6in olla oikosul jettuina. Td-
min jilkeen sididdetddn af&if-yksikdssd olevalla vastuksella R208 mi-
nimilahtoteho, kun J3-1 ja J3-2 ovat oikosuljettuina. Mikrofoni
kytketdidn pistukkaan MIC (J3) ja vastuksella R201 sidddetddn lidhto-
teho 0,25 W:iksi normaalilla puhetasolla. Mittauksessa tarvitaan te-

homittari. Painettaessa avainta tehon on oltava n 0,7-1 9,

2.6. Antennipiiri
2.6.1. Kytkentd

Kelea L1 muodostaa sarjavirityspiirin yhdessd antennin kapasitans-

sin kanssa. Kelan induktanssia muutetaan nupin ANT TUNE avulla.

2.6.2. Siato

Kelan v&dliotto kytketddn kullakin kanavalla oheisen taulukon mukaan.
Tdma kytkentd on tehtdvd ennen mitddn muita ldhettimen viritystoi-

menpiteitd,

Tappi no 1 2 3
Taajuusalue 3¢..4,5 MHz L...5,5 MHz 5...7 MHz
(Huom:kanavat 6 ja 7 (n 3,7 MHz) voidaan joutua kytkemiin tyyppiin
n:o 2).

3. Huolto

3.1. Yleista

Vian etsimisessd on tédrkedd pédidtelld vian laatua ja syy seuraavien
esimerkkien avulla, jotta vian hakemiseen kuluva aika saataisiin
mahdollisimman lyhyeksi. Esimerkkejd on vain muutamia, eivitkd ne
voi peittdd kaikkia mahdollisia vikatapauksia. Huolettaessa on

piirustusten yhteydessd oleva tasajdnnitetaulukko hyvidnd apuna.



3.2, Vian etsiminen

Vian etsiminen on jaettu kolmeen ryhmadn:
Viat sekd ldhetyksessd ettd vastaanotossa
vastaanotossa

lZhetyksessa

3.2.1. Viat ldhetyksessd ja vastaanotossa.

3.2.1.1. Virtaldhteen jannite todetaan etulevyssé olevasta mitta-
rista. Jos ndyttdmd poikkeaa punaiselta alueelta, on tarkistettava

seuraavien vikojen mahdollisuus.

a. Virtalahde vialla tai tyhja

b. Kytkimessd S2 huono kosketus

c. Liittimessa J202 huono kosketus

d. Liittimien J201 ja J103 tai J102 ja J2 vdlilld huonc kosketus

e. Virtaldhteessd jossain kohdin huono kosketus

3.2.1.2, Tarkistetaan af&if-yksikdssd olevan Q232:n kollektori jan-
nite. Jos jédnnite on alle 10 V tai yli 11 V, on vika mahdollisesti

seuraavissa kohdissa.
a. Af&if-yksikossad oleva sdatopiiri Q229...232 on vialla.

b. 10,5 V:n jannite on oikosulussa maahan tai muihin piireihin

3.2.1.3. Vian haku kovaZdnisestd kuuluvaen kohinan avulla, kun an-

tenni on irti.

a. Jos kohima kuuluu heikosti, vaikka nuppi VOLUME on kierretty tady-

sin auki myotdpaivdidn, on toinen paikallisoskillaattori vialla.

a.a. Kideoskillaattori fo + 1 MHz vialla

Tarkistetaan ldhtdtaso J102-16:een kytketylld putkivolttimittarilla
Jos ldhtotaso on alle 1,0 V tarkistetaan Q1, Q2 ja muut osat seka
vaihdetaan viallinen osa. Tarkistetaan jousipaine. Jos kideyksikko

X1...X11 on vialla, vaihdetaan koko yksikko.
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a.b. Vika paikallisoskillaattorissa

Vian voidaan olettaa olevan seuraavissa kohdissa:

- T105 on epadvircessa,

- T103...25 kosketus on huono, tai

- Q107...110, Z102 tai jokin muu osa on vialla.

b. Kohinan taso on normaali, mutta sekd lédhetin ettd vastaanotin
toimivat epidnormaalilla tavalla. Tassd tapauksessa on tarkistettava

liitokset ja johdotukset antennista Ki1O1:een.

c. Jos kohinaa ei lainkaan kuulu, vian haku suoritetaan seuraavalla

tavalla.

3.2.1.4, USB/LSB. Jos laite toimii vain 1lsb:11d tai usb:11&d, ovat

seuraavat viat mahdollisia.

a. Kytkin USB-LSB vialla.

b. J201-22 (tai 23) tai J102-4 (tai 5) huono kosketus.

c. Kideoskillaattori Q215 tai Q216 vialla.

3.2.1.5., Jos vikaa ei ole voitu paikallistaa edellisten kohtien
3.2.1.1....3.2.1.4, avulla, on tutkittava 1. paikallisoskillaattori
seuraavalla tavalla.

a. 1 MHz oskillaattori Q214 on vialla.

b. T206 on epdvirecessi.
c. T204 tai T205 on epdvireessi.

d. Jokin muu muuntajien T204..,.T206 yhteydessd oleva osa on rikki.

3.2.2. Viat vastaanotossa

3.2.2.1. Jos dédnen laatu on huono, tarkistetaan automaatiseen tason
sddtoon kuuluvat piirit (Q223, Q225, T211)
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3.2.2.2. Jos herkkyys on huono, voi vika olla virityspiireissd tai

- huonoissa kosketuskchdissa.,
a. Tarkistetaan hf-yksikdssd oleva K101,
b, Tarkistetaan liittimet J103-1 ja J201-1. [

5 c. Tarkistetaan T207...210 viritys.

3.2.2.3. Jos herkkyys on huomattavasti pienentynyt, vian laatu voi-

daan péatellé kovadédnisestd tulevan kohinan perusteella.

a. Jos kohinan taso on normaali, voidaan vian olettaa olevan sekoit-

tajan Q113 ja antennir valilli.

a.a. Tarkistetaan K101.

a.b. Tarkistetaan Q114 ja muut tdhdn vahvistimeen liittyvit osat.
- a.c. Tarkistetaan T107 ja Z103.

.

b. Jos kohina kuuluu heikosti, voidaan olettaa, ettd 2. paikallis-
oskillaattorin signaali ei tule sekoittajaan. Sekoittaja ei toimi

tai kidesuodatin on rikki.

b.a. Tarkistetaan Q112 (varmistetaan, ettid Q112:n lsZhtdtaso on yli
0,015 V kollektorilla putkivolttimittarilla mitattuna.

b.b. Tarkiétetaan tasajadnnite liittimessd J103-13. Normaali arvo on
10.'.11 VQ

b.c. Tarkistetaan Q113.

c. Jos kohinaa ei kuulu lainkaan, voidaan olettaa, ettd 10,5 V (R)
. ei tule piireille, 1. paikallisoskillaattorin signaali ei tule il-

maisimeen tai osat Q217:n ja kovaiddnisen valilld ovat vialla.
c.a. Tarkistetaan tasajannite K201-A5:stid. Normaali arvo on 10...11 V.

c.b. Tarkistetaan tasajannite K201-C5:std, normaali arvo on 12,5...
15 Vv,

c.c. Tarkistetaan pientaajuusvahvistin 0226...Q228.

c.d. Tarkistetaan, ettad J201-8 ja J201-9 valilli on. oikosulku, kun
nuppi VOLUME on kierretty tdysin auki myotdpdivaan.

c.e. Tarkistetaan, ettd liitokset J201-J103 sekia J102-J2 ovat kunnos-

Sa.
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c.f. Tarkistetaan potentiometri VOLUME (R12).

c.g Mitataan 1. paikallisoskillaattorin lahtotaso Q222:n kannalta
putkivolttimittarilla. Normaali taso on yli 0,2 V.,

c.h, Tarkistetaan valitaajuusvahvistin Q217...220.

3.2.3. Ldhettimen viat lahetyksessa.,

Keinokuorma 20 ohm kytketddn liittimeen ANT (E3) ja oikosuljetaan
Jhal ja Jb-2.

Tarksitetaan seuraavat kohdat

a. Mitataan tasajdnnite K201-C6:sta. Normaaliarvo on 12,5...15 V.,
. b. Mitataan tasajannité K201-A6:sta. Normaaliarvo on 10...11 V.

c. Tarkistetaan liitos J103-J201.

d. Tarkistetaan pientaajuusvahvistin Q201.

e. Tarkistetaan erotusvahvistin Q208. Jos tdmd toimii normaalisti,
niin Q208:n kollektorille tulee 1. paikallisoskillaattorista yli o

0,1 V:n signaali.

f. Tarkistetaan balanssoitu modulaattori Q202...(05 ja vidlitaajuus-
vahvistin Q206.

g. Tarkistetaan erotusvahvistin Q111. Jos tama toimii normaalisti, o
niin Q111:n kollektorille tulee 2. paikallisoskillaattorista yli
0,05 V:n signaali. '

h. Tarkistetaan hf-vahvistimet Q103,Q104 ja Q105.
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Lisdys LV 663 osaluetteloon

Aikaisemmin jaettu LV 663 osaluettelo, sivut 1-13 koskee radion

vanhempaa mallia.

Kadytettidessa uudempaa mallia on osaluetteloon tehtdva seuraavat

muutokset ja 1is5ykéet. Muutos kumoaa samalla tunnuksella olevan

aikaisemman komponenttiarvon.

Muutokset:

Tunnus

O WX W W WX WY ” IR OO0 O000 000000 MDnm3Oo

208
281
282
111
112
113
114
115
116
122

123

128
134
136
104
110
112
113
115
116
117
119
120
121
135
146
151

283

Salitys

Keraam

- Vastus

Vastus
Keraam
Keraam
Keraam
Keraam
Xeraam
Keraam
Keraam
Mylar k
iylar k
Keraam
Xeraam
RF-kuri
Vastus
Vastus
Vastus
Vastus
Vastus
Vastus
Ei kayt
Vastus
Vastus
Vastus
Vastus

Vastus

kond

kond
kond
kond
kond
kond
kond
kond
ond

ond

kond
kond

stin

ossa

Elektr kond

0,1 u

560 1/8 W
220 1/8 W
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4700 p
0,1 u
0,1 u
0,1 u
4700 p

£ g & &8 £ £

6.2 k 1/8 w
47 1/8 W .
5,6 1/8 w
220 1/8 W
220 1/8 W
2.2 1/4 W

b7 1/4 W

1 k 1/4 W
22 1/8 W

150 1/8 W
10 1/8 W

10 u

Sivulla

oy

e~ D - I - s - & - BN o< BN« AY )

(V= IRV RN BN« Ve SRS BN - B - B e - B - B ¢ - |

W e e e kA d R
QO O O O O O O
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284 Elektr kond 10 u 3
285 Mylar kond 0,1 u 3
) 233 Diodi 1S 953 b
152 Vastus 10 1/8 W 10
34 Keraam kond 0,01 u 12
L Moninapaliitin RM12BR-4S 12
| Rele SMJ-B 12

tiahdollisesti korvataan toisella tyypilld)



Tunnus

Cc 201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

219

220
221
222
223
224(

no85

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

LV 663 QSALUETTELO'

Selitys

Téntaluﬁ cond
Ceramic cond
Tantalum cond
Ceramib cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Tatalum cond
*olystyrene cond
Ei kaytossa
Tantalum cond =
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Mylar cond

Mylar cond
Ceramic trimmer
Ceramic cond
Ceramic trimmer
Tolystyrene cond
Polysfyrene cond
Ceramic cond
Ceramic cond

Ceramic cond

3,3 u u= mikrofaradi
0,01 u

3,3 u

120 p

120 p

22-47 p (39 p)

‘33 p

0,005 u

0,005 u

27-120_0 (33 p)

i

0,005 u

0,005 u

22 u
0,005 u

390 p.
390 p
0,005 u
0,005 u
0,005 u




Tunnus Selitys
237 Ceramic cond 0,005 u ;
238 Folystyrene cond 390 p ‘
. 239 Folystyrene cond 350 p
\ oho - Ceramic trimmer .
; 2k Ceramic cond 27 p
‘ 242 Ceramic cond 56 p ,
S 243 Ceramic cond 0,005 u
a4y Ceramic cond 47 p
+ 2hs Ceramic cond 0,005 u
246 Ceramic cond 0,005 u
247 Ceramic cond 0,005 u
248 Ceramic cond 47 p
) 249 Ceramic cond 0,005 u
o 250 ~ Ceramic cond = 0,005 u
S 251 | Ceramic cond 0,005" u
252 Ceramic cond 47 p
253 : Ceramic cond 0,005 u
254 Ceramic cond 0,005 u
255 Ceramic cond = 0,005 u
256 Ceramic cond L7 p
257 . ‘ Ceramic cond 0,005 u _
258' Ceramic cond 0,005 u : o ﬂ
259 ; Ceramic cond 0,005 u !
260 Tatalum ¢ond 22 u
261 Ceramic cond 0,001 u
262 . Ceramic cond 0,001 u
: 263 Ceramic cond 0,001 u
2€h Ceramic cond 0,005 u
265 ‘ Ceramic cond 47 p ‘ : ;
266 Ceramic cond 0,005 u -
267 Ceramic cond 0,005 u
268 Ceramic cond 0,01 u Y
269 Ceramic cond 0,01 u
270 ' Ceramic cond 0,005 u
A271 . Tantalum cond 22 u
272 Tantalum cond 22 u

273 T-ntalum cond 22 u = ' 3




Tunnus ‘ Selitys
274 2 Ceramic cond _0,01fu_ : '
‘ ’ 275,' . .~ Ceramic cond 0,01 u l [ :
: 276 - Electrolytic cond 270 u i
: 277 - Ceramic cond 0,005 u
o70  Ceramic cond 0,05 u :
279 Electrolytic cond 200 u
Alits) "olystyrene cond 390 p
81 Ceramic cond 22 p .
202 Ceramic cond 0,71 u
e ‘ J 201 . Fultinle connector Z25%
200 . Pultiple connector 3V
¥ 201 | Kalay 11-56 eh1/1
L 201 Choke 2o0wd ‘
D801 o Transistor ' - 28C%07 R D
20 - Diode sn3hk
03 . ~ Diode ' sh3h :
204 Jiode SD34 ) ;
205 : Diode SN3k i
206 Transistor 25C007 H § .
) 207 Transistor 55C0e07 1 T
y S s0r . Transistor °SC907 It B
‘ 200 Transistor 2SC207 H A
. 219 Diode - o3k
‘ coT 211 '~ piode . sp3k
212 Piode se3t
213 Diode SD3h
~1h Transistor . 2SC997 H ©
215 Transistor | I8C907 U b S
- | 216 . Transistor 25CONT I B '
217 | “ransistor °$CT07 M © /
ot Travsistor . ~SC907 I B

L ' =10 ~ Transistor 2SC907 H 1 -




219
220

221

nese
(:-61.3

Selitys

Transistor
Transistor
Transistor
Traunsistor
Ninde
Transistor
Transistnr

Transistor .

" Transistor

Diode

ransistor

" Transistor

Transistor

Veviable resistér
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistnr
Hesistor
Variahble resistor
Resistor
Resistor
flesistor
Resistor

Ei kdytossi

.
.

s
Ei kiytossd

Resistor

Fesigtor

Resistor
Ilesistor
Resistor
Resistor
Resistor

lesistor

2SCO07 Ii T
2SCN07 K B

25CON7 I 3

28CONT 1T B

Sn3h )
PSCANT B G

2SCANT H T

28C132

25C32

Ki=-6A1 W

‘°8CON7 1B

25C907 i B
2SB240A




e

Tunnus ‘ ) Selitys 3
223 Resistor ) 4 5.6k
22k Resistor ’ 270
: 225 Resistor - 1k
226 Resistor 13k
; 227 Resistor 5.6k .
~ 228 ' Resistor 270 :
229 _Resistor - 470
230 Resistor 470
231 Resistor ' 22k
232 Resistor 5.6k
4 233 Resistor . 1.5k
. - 234 : Resistor 3.3k :
235 Resistor 470
. 236 Resistor 270
,4 237 Resistor - k70 ’
| 238 Resistor £70 ‘
239 Resistor : 3.3k
240 Resistor 1.5%
2h1 Resistor L7k
L 242 Resistor 47k
043 - Resistor ' 2.2k
244 Resistor : 100
245 Resistor _ 1k ;
\ | 246 Resistor 1k : :
247 Resistor _ 47k
248 Resistor 33k
- 24k Resistor ‘ 1k
250 Resistor 0100 (82)
251 . Resistor 1k
252 Resistor 1k -
253 Resistor L7k , v / _
254 | Resistor 33k , g . J
n55 Resistor , 680 ' s
256 - Resistor _ 33 B
257 Resistor 1k
258 Resistor 1k

T ) ' 259 Resistor 33k




Tunnus

260
261
262
263
264
”65 .
266
267

268

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279 .
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

Selitys

Resistor
Resistor

Resistor

‘Resistor

Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor’
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Variable
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor

Resistor

" Resistor

Resistor
Resistor
Resistor
Resistor

Resistor

s -
resistor

v

Variable resistor

Resistor
Resis@or

Resistor

33k

1k

o 100
1k
1k
56k
15k
2.2k
1k
1k
390
5.6k
18k
20k
5.6k
1k
220

1.8k
8.2k

(68 )




300
301
3oz
303
304

T 201
202
203
204
205
206

. 207
208
209

210
211 -

212
213

U 201

X 201
202
203

C 101
102
103
104
105
106
107

Selitys

Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor

Resistor

‘LF transformer

IF transformer

LF transformer‘

IF transformer

IF transformer

"IF transformer

IF transformer
IF transformer
IF transformer
IF transformer
IF transformer
IF transformer

LF transfqrmer
Crystal filter

P
Crystal unit
Crystal unit
Crystal unit

Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond

Ceramic cond

220 (100 )

82
0
2.2k -0 (0)

1:2k -o(2.2k )

2k ~oo(k.7k ) )
2.2k -o(o)
47 -2.2k : e
100 -1k (470 )

270

BM input
BM output
1500 Hz
10.7 FMHz
10.7 MHz
RM input
10.7 MHz
10.7 MHz
10.7 MHz
10.7 MHz
10.7 MHz
input
output

\

QFK107A

1 MHz -
9,7 MHz

19.703 MHz

100p

0,01 u

7,01 u

0,01 u

10-47 p (47 p)
10-47 p (47 p)
0,01 u




©

Tunnus

108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

118
119
120
121

122

123
124
125
126
127

128
129

130
131
132
133
134
135
136
137

J 101
102

103

Selitys

Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond

Ceramic cond

Ceramic cond

Mica  .cond

iica cond

Ceramic cond

.Ceramic cond

Ceramic cond
Ceramic cond
Ei kaytossa

Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Ceramic cond
Cé}amic cond
Ceramic cond
Ceramic cond

Folystyrene cond.

Jack
Flug

Multiple connector

Relay

-

u
u
0,01 u
u

0,0l‘u

33-120 p (47 p)
0,01 u

0,01

0,01

0,01

0,071 u

0,01 u

0,01 u

DM-15B471J5 470 p
0,01 u

0,01 u

56 p

1000 p

0,005 u

0,005 u

0,005 u

0,01 u ’
0,005 u

100 p
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1000 |
470 p

W £ £ £ £ £ £

16 P _ Coe
NBJ 25 F4 PA

Type SM-12"




. .

Tunnus Selitys

L 101 RF choke
102 RF choke
103 RF choke
104 . HF COIL

Q 101 Transistor
102 o Transistor
103 Transistor
104 Transistor
105 Transistor
106 Diode
107 Diode
108 Diode
109 Diode
110 A Diode
111 Transistor
112 / Transistor
113‘ Transistér
114 Transistor

R 101 Resistor
102 Resistor
103 ' Resistor
104 - Resistor
105 Resistor
106 © Resistor
107 ~ Resistor

108 ' Resistor
109 Resistor
110 Resistor
111 Resistor
112 Resistor
113 4 Resistor
114 Resistof
11° Resistor
116 Resistor

94 uH

28C907 H B

- 28C907 H B

£5C907 H B
25C319 '
25C93
SD34

'SD34

SD34

SD34

SD34
2SC907 H B
?SC907 H B
2SC907 H B
25C907 H B

6.8k

6.8k

270 - ©(330 )
1k

1k

630

680

2.2k 4 N
220

15k

1.5k

292

100 =470 (330 )
100

12k y

2,2k




o - | - 10 -

b}ﬂ‘hhylf Tunnus Selitys .
A\ .
177 Resistor 1k - ©{w)
® 118 Resistor L7
119 " Resistor 470 -2,2k  (1k )
56 e 120 ~ Resistor 100
’ 121 Resistor 2.2k
122 Resistor 10 -2.2k (150 )
123 Resistor ’ 0-10k (4.7k )
g 124 Resistor 470
S : 125 Resistor 470
a ' 126 Resistor 2.2k )
‘e . 127 Resistor 18k
| 128 Resistor 5.6k
o : 130 Ei kdytossd )
: 131 Resistor 100 f ~ .°A
132 Resistor 5.6k ‘,
- 133 - ‘Resistor ) 18k
134 Resistor 1k
135 - Ei kaytossa
136 Resistor 100
137 . Resistor 100
138 ~ Resistor , 68x | :
139 - Resistor 5.6k o B ~
140 =  Resistor ‘ 2.2k - o
141 Resistor L 1k
,!' 1L2 Resistor 1k
A 143 Resistor 39k
™ ‘ gL Resistor | 47k
T 145 ] Resistor Meter imulti
i ' 146 Resistor ‘ 220 -~ c(w )
é' 147 : Resistor ) 270 -.»(330 ) ' !
? 148 ' Resistor 470 - o(1k )
149 - : Résistor 100 -1k (220 )
| 150 Resistor 1k -3,3k (2,2k )
151 Resistor 10k - o (27k ) .
129 Resistor 1k ‘

T 101 - IF Transformer 10.7 MHzZ




Tunnus

102
103
104
105
106
107
108

)

(AN B NN

-

26
27
28

29

~Selitys

RF Transformer

RF Transformer

RF Transformer

RF Transformer

RF Transformer

RF Transformer

RF Transformer

Loudspeaker

Mylar cond

Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic

Ceramic

Ceramic

Cerawmic

Ceramic

Ceramic

Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic

Ceramic

' Tolystyrere cond

cond
cond
cond
cond
cond
cond
cond
cond

cond

‘cond

cond
cond
cond
cond
cond
cond
trimmer
trimmer

trimmer

trimmer

trimmer

trimmer

trimmer

trimmer
trimmer
trimmer

trimmer

3-7 MHz
3-7 MHz
3-7 MHz

9.7 MHz
13.7-17.7 1Hz
3-7 MHz
3-7 MHz
EAS-5T78S
1700 p
390 p

' 0,01 u

0,01 u

0,005 u ’
0,21 u

0,005 u
27 »
27 p
27 p
27 p
27 p

27 p
27 p for type
27 »n for type
27 p for type
27 p for type
27 p for type
lo‘p
10 p
10 p
10 o
10 p

10 p
10 p for type
10 p for type
10° p for tyre
10 n» for type
10 p for type

rCii
¥C11
iC11
rCil
Cll

~C1l1
rC1l1

TCll

"Cl1

use

use .

use

use

use

use

use

use

use




o)

Sl

(€2 )

“«1

Tunnus

30
31
32
33

- N

O N U WD e

S

10

=

Selitys

"Ceramic c

Ceramic c

‘Tantalum

Terminal
Terminal

Terminal
Plug

Multiple
Multirle

RF coil

Meter

- 12 -

ond

ond

" Ceramic cond .

cond

connector

connector

Transistor

Transistor

Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Resistgr
Resistor
Resistor
Variable

Resistor

resistor

Retary switch -

Togele switch

39 p
0,01 u
2,01 u
22 u

7hip Antenna terminal

Earth terminal

Long Antenna terminal

NBJ16F4 A

. RM12BR-45

Type A304

2SC907 H B

25C907 H B
|

SA 1.7k

3.9k

470

100

270

18k

5.6k

560

470

470

270

Sk

10 o

Type YSC
MSTE 206N

A-“-*V‘%M






